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0 Presente trabalho trata do estudo da topologia

inversora e seils pulsos. Pela sua relativa

slmpl icidade de operacdo foram consolidados estudos
tedbricos importantes acerca da utl ! 1zacdo dessa
estrutura na geracdo de um sistema trifasico a partir
de um nivel CC. Estudos relevantes tém sido efetuados
com a utl I izacdo dessa topologia cléssica no campo de
acionamento de maquinas elétricas. A principio foi
prevista a operacdo em frequéncia fixa a nivel de

protdétipo, pretendendo-se a posterior! Implementar a

técnica de comando volts/hertz no inversor para

controle de méAguinas sincronas e assincronas. A

estrutura foi Implementada com a uti I izacdo de IGBTs,

semlcondutores de poténcia relativamente recentes,
perfeitamente compativeis com circuitos 1ldégicos de

disparo. 0 uso dos IGBTs possibilitou compactacdo a

nivel de comando e poténcia, simplificando o protdtipo.
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